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WSTEP

Pallad, ze wzgledu na bardzo dobre wtasciwosci katalityczne, znajduje zastosowanie w katalizatorach heterogenicznych. Takie katalizatory wykorzystuje sie
w procesach utleniania matoczgsteczkowych zwigzkow organicznych (metanol, formaldehyd). Wytwarzanie nanoczgstek palladu mozna prowadzi¢ wieloma
metodami, z ktorych mozna wyrozni¢ metody chemiczne, osadzanie prozniowe czy osadzanie elektrochemiczne. Elektrochemiczne osadzanie metali pozwala
na uzyskanie materiatu w formie nanoczgstek czy powtok. \W celu uzyskania odpowiedniej formy i struktury otrzymywanego materiatu waznym elementem jest
odpowiednie sterowanie i kontrolowanie parametrami procesu elektrochemicznego osadzania takimi jak na przyktad: potencjat, gestos¢ prgdowa, sktad
roztworu, czas czy temperatura. Dzieki temu otrzymany materiat moze by¢ drobno czy grubokrystaliczny. Z tym pierwszym przypadkiem mamy do czynienia,
kKiedy szybkosc powstania zarodkow krystalicznych jest wieksza niz szybkosc ich narastania. Z kolei materiat grubokrystaliczny otrzymujemy, kiedy szybkosc
narastania krysztatow jest wieksza od szybkosci ich zarodkowania. Oprécz dobrania odpowiednich parametrow elektrochemicznego osadzania metali,
zasadniczy wptyw na forme i strukture osadzanego metalu ma rodzaj podtoza i proces jego przygotowania. W przypadku katalizatorow heterogenicznych
podtoze (nosnik) powinien charakteryzowac sie duzg odpornoscig chemiczng i duzym rozwinieciem powierzchni. Potgczenie wegla szklistego z nanorurkami
weglowymi powinno spetnic te wymagania.

Celem prezentowanej pracy byto opracowanie elektrochemicznej metody generowania nanoczastek palladu (Pd) na podtozu z wegla szklistego (GC)
powierzchniowo modyfikowanego wielosciennymi nanorurkami weglowymi (MWCNT) oraz charakterystyka topograficzna i elektrochemiczna
wytworzonego katalizatora GC-MWCNT-Pd.

APARATURA, MATERIALY

Aparatura: potencjostat/galwanostat AUTOLAB PGSTAT128N z modutem FRA2 (Methrom Autolab B.V.), statyw elektrodowy M164 (MTM Anko Instruments),
mikroskop sit atomowych AFM Dimension ICON (Bruker Corporation), skaningowy mikroskop elektronowy SEM z analizatorem pierwiastkow EDS
(FEI Company);

Materialy: wegiel szklisty, wieloscienne nanoruki weglowe, sole palladu, platyna 99,99%, Ag/AgCIl w 3M KClI;

PREPARATYKA KATALIZATORA GC-MWCNT-Pd

czyszczenie mechaniczne czyszczenie wegla naniesienie nanorurek aktywacja Elektrochemiczne osadzanie
wegla szklistego przy _> szklistego (GC) w _’ weglowych na _’ elektrochemiczna _’ nanoczgstek Pd metoda
uzyciu zawiesiny Al,O, myjce ultradzwiekowe; powierzchnig wegla podioza GC-MWCNT potencjostatyczng z kontrolg
szklistego (GC) tadunku

CHARAKTERYSTYKA TOPOGRAFICZNA | MORFOLOGIA POWIERZCHNI KATALIZATORA GC-MWCNT-Pd
q=-50 mC - q=-100 mC
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